

















1- الخواص الداخلية ( internal characteristics  ) والخواص الخارجية (external characteristics )  وهي العلاقة بين الفولطية المتولدة في المنتج (e.m.f) وبين تيار المنتج (Ia)
لنفرض ان المولد منفصل التغذية بدون حمل فان ردة فعل المنتج تهمل وكذلك هبوط الفولطية في المنتج =0 لان تيار المنتج =0 فيكون الفولطية (e.m.f) ذات الرمز (Eₒ) عند الحالة (1)
عندما يتم تحميل المولد سيحدث هبوط بالجهد لسببين رئيسيين 
· هبوط الجهد بسبب ردة فعل المنتج (armature reaction drop) عندما يتم طرح ردة فعل المنتج من (Eₒ) سيكون الفولطية المتبقية (E) فيكون المنحني على الحالة 2 وتسمى هذه بالخواص الداخلية 
· هبوط الجهد بسبب مقاومة المنتج التي يمر فيها تيار المنتج فيحدث هبوط بالجهد مقداره (IaRa) حيث يتم طرح قيمة (IaRa) من الفولطية (E) فتكون الفولطية المتبقية (V) فيكون المنحني عند الحالة 3 وتسمى هذه بالخواص الخارجية
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مولد متصل التغذية 
اختبار الا حمل (No-load curve(O.C.C))
يكون اختبار الاحمل لمولد تيار مستمر منفصل التغذية سواء كان توالي او توازي (shunt or series) فتكون ملفات المجال (field winding) للمولد غير مربوطة معه حيث تربط الى مصدر تيار خارجي عندها يمر تيار كهربائي في ملفات المجال (If) ويتم تغيير التيار عن طريق مقاومة خارجية ويتم قراءة التيار من خلال الاميتر (A) وقراءة الفولطية عن طريق الفولطميتر المربوط على اطراف ملفات المنتج (V) بحيث تكون سرعة دوران المولد ثابتة (N= constant) 
يتم زيارة تيار المجال (If) بدايتا من الصفر عن طريق المقاومة المتغيرة واخذ قيمة (If) والفولطية المتولدة (Eₒ)ويتم تحديد النقاط عالرسم 
بعض الفولطية الموجودة (e.m.f=OA) تتولد عندما يكون تيار المجال (If=0) حيث يبدأ المنحني من الاعلى قليلا بسبب وجود بعض المغناطيسية المتبقية او المتخلفة 
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المقاومة الحرجة (Critical resistance )
وهي اكبر مقاومة لملفات المجال التي يمكن من خلالها بناء الفولطية حيث يتم رسم منحني الخواص (O.C.C) عن طريق البيانات الموجودة بين (If) و(Eₒ) وكذلك يتم رسم المستقيم الخاص بملفات المجال (field winding) المتمثلة بالمستقيم (R) او (OA) وكل نقطة بهذا المستقيم هي عبارة عن  والنقطة P  هي نقطة تقاطع ما بين المنحني ومستقيم مقاومة ملفات المنتج والفولطية (OL) هي قيمة الفولطية P حيث تكون اعلى قيمة يمكن ان تصل لها ملفات المجال 
(OB)هي اقل مقاومة لملفات المجال يمكن ان تولد الفولطية (OM) والتي يكون اكبر من قيمة الفولطية (OL)
عند زيادة قيمة R  لتصبح (OI) عندها لا يحدث بناء للفولطية  
ويمكن ايجاد المقاومة الحرجة عن طريق رسم مماس للمنحني (OC) واخذ نقطة التقاطع (Rc) وحساب قيمة الفولطية والتيار عن طريق اسقاط النقطة على المحاور .

[image: ]


image1.png




image2.png




image3.png
5 SOp—
I reaction
B P
m I
z v Ammawre
S drop





image4.png




image5.png




